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Vorbemerkung

- Die Lichtemitteranzeige MQC 11 ist eine verlustleistungsarme, vierstellige, rotstrahlende (GaAsP/GaP), alphanumerische
5 Anzeige, bestehend aus 5 x 7 LED-Matrizen mit jeweils einem Ansteuerschaltkreis, die nebeneinander auf einer Leiter-
platte angeordnet und mit einer roteingefarbten, transparenten Plastkappe abgedeckt sind. Die Lichtemitteranzeigen
; MQC 11 sind beliebig aneinander reihbar. Die MQC 11 ist fiir den Einsatz in Datenerfassungs- und Ausgabegeréaten, Klein-
e computern, Schreibmaschinen und Schaltzentralen vorgesehen.

MaBe in mm
1. ALLGEMEINES 1.3. Bezeichnung
1.1. Allgemeine technische Bedingungen Bezeichnung einer Lichtemitteranzeige (LEA) MQC 11 der
Lichtstarkegruppe B
nach TGL 31 246
LICHTEMITTERANZEIGE MQC 11 B TGL 42 591
1.2. Integrationsgrad Kurzform: LEAMQC 11 B TGL 42 591

Integrationsgrad 4
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2. TECHNISCHE FORDERUNGEN
2.1. Konstruktion

2.1.1. MaBe, AnschluBbelegung, Masse und
Schaltzeichen
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Tabelle 1

Nr.

AnschiuB | Anschiuf3-

& @ IN | =

..
0| |~ |3t

10




—

TOL 42 %01 See S

——

Bein Ersair auf Leterplatien nach TGL 25 01605
INDKL ) und TGIL 28 01801 (DKL) sind die MQC 11 belle
g anewrander reihbar daber argeben sich in honzontaler
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Bild 2 innere Schaltung

Die MQC 11 ist zeitmultiplex zu betreiben.

Bei entsprechender Ansteuerung werden Zeichen durch
gine 5 ¥ 7 LED-Matrix dargestellt. Dabei wird eine 5 bit
parallele Information stellenweise takigesteuer! in die
Speicherzellen eingelesen, in den integrierten Schaltkrei-
sen zwischengespeichert und anschlieBend durch Anle-
gen der Zellenspannung zur Anzeige gebrachl. Um ein
timmerfreies Bild zu gewahrleisten, mufl die Ansteuerung
jeder Zeile mit einer Mindestfraquenz von 100 Hz erfolgen.
In den zur Zewhendarstellung bendtigten Diodenchips
werden die pn-Ubergange in FluBirichtung angesteuert.

2.1.3. Auflere Beschatfenheit

Die Gehauseoberflache der Anzeigen darf innerhalb der
im Bild 1 lesigelegten Anzeigefldche Kralzer mit einer
Breite bis 100 um aufweisen, solern sie die Funktions-
fahigkeit der Anzeigen nicht beeintrachtigen. AuBerhalb

der Anzeigeflache sind Kratzer und Ausschellerungen bis
zu einer Grofe von 0,25mm” und einer Tiefe von 0,2mm
zulassig, sofern sie die Funktionsfahigkeit der Anzeige
nicht beeintrachtigen.

2.1.4. Biegefestigkeit g

Biegebeanspruchung ist nicht zulassig.

Richten der Anschliisse zum Zwecke der Bestiickung ist
zulassig. :

2.1.5. Lotbestandigkeit der Anzeige

Zulassiger Abstand von der Gehausekante bis zur Lot
oberflache des Tauchbades = 1mm; aut DKL aufsitzend
einseatzbar

2.1.6. FluBmittelbestandigkeit
FluBmittel SW 31 TGL 14 907/01 oder
FluBmitiel SW 32 TGL 14 907/01
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2.2. Funktionelle Eigenschaften
2.2.1. Kenngr6Ren

Tabelle 2
Einstellwerte Mef- g
Kenngrofen : ver- | Prif- | 2 S Bedingung
Kieinst{ GroBt- | + | tp | Uz | Ux | Uy | U | —lc| o [fahren| kate- 25
wert |wert | — [us | V| V|V |V |mA|°C |nach | gorie |m <
Lichtstarke- 7 ucd 25 A B a | ebenerMeB-
mittelwert * i - |18o|l250| 8 | = | = | = | = 25 winkel bei der
15 Q K
l,-Messung
25 —25 Q 15° + 2°
Gruppe A 10 85 B.Q | a
30 A.B,
18 i Q K | Prifung
kannim Rah-
i = Q men der Funk-
»  GruppeB 12 85 B.Q | a | tionskon-
38 A B trolle nach
25 Abschnitt 4.3
23 Q | K | erfolgen
38 ] —25 Q
GruppeC 15 = 85 B.Q| a
48 A B
28 5 Q K
48 -25 Q
Gruppe D 19 85 BQ | a
60 g A B
36 22 s e T L
60 —25 :cltE:: Q
Gruppe E 24 : 85| @ |BQ | a
75 3 |aB
25 ©
45 o Q K
75 —25 E Q
Gruppe F 30 85 BQ| a
Lichtstarkever- Ko 2,0 A B
haltnis byin 28 Q K
Verhaltnis der 20 25 a
Lichtstarkemittel- _'
wertevon BEZUBE 1y,
innerhalb Tuae 28 K
einer Gruppe
60 - - - 15,25 a | Prifunger-
= 64 folgtim Rah-
Stromaufnahme l. mA K ik
66 25 Q Funktions-
56 85 B.Q kontrolle
nach Ab-
H-Eingangs- | o 0,08 24 achnitt 4.4
strom A 0.4 5.5
= -25 a
L-Eingangsstrom bis Q
mA A = v
Daten o . e | 0.4 85 .
L-Eingangsstrom
| mA 08
Takt ne i

Fortsetzung der Tabelle aut Seite 5
2 lyWerl gamittelt uber alle 140 Diodenchips eines Bauslements
3 1, Verhalinis von Diodenchip zu Diodenchip eines Bauelements
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Fortsetzung der Tabelle 2

Einstellwento Mef}-
Kenngrofien l | V| ver- | Pruf Badingung
Kimnst| Grobt- <F th | Up | e | Un | Uy e | O, [tahren | kate-
wen | went | - | us |V v v V |mA | "C | nach | gorle
et e mA 400 5 |478 - |-26
B S| - | = bis
ISHRG Y Ue V 1.5 - - 12| | § -
| e~ — Mo L T
Wellenlange der 4
maximalenEmission 4, nm | 825 | 845 |1:30(250 | & - 25 T Q a
| (GaAsP/GaP) . g
Spekirale Strah- E . §
lungsbandbrerte Adg s nmM 45 &
relativer Tem- 25 %
peraturkoethizient TRy % /K 1 - bis
der Lichtstarke 85
2.2.2. Grenzwerle 2.2.3. Betriebsbedingungen
Tabelle 3 . Tabelle 4
. Kleinst-|GroBt-| i), . y Kleinst-| Grént- :
KenngroBe ST [ c Bedingung KenngroBe art ) Bedingung
Betriebs- Betriebs-
- v 7
B s 0 o el e V| 475|525
bis ;
Eingangs- \,  y | o8| 55 | 85 i HEingangs- v 20 |85 =
spannung spanniung
Zeilenein- L-Eingangs-
I V = 0.8
gangsspan- Uy, \'} 0 5 spannung )
iz . Takimpuis- | von HL-Flanke bis
Gesamt- ~25 | beilge = 5,5V, dauer pe LH-Flanke
verlust- bis | U;; = 5V, Dalarornein
SNG.  Posge W | = | 0.6 ) 125 |1p, casind stellzeit i B
dynamisch T 300
einem Anzeige- Datenhalte- A -
belastungsfaktor zeit i L 2
von 0,57 (20 =T
Diodenchipsje ol iz V|5i28 |50
Matrix einge- g
Itet - :
i o] 2.2.4. Mittlere elektrische Belastung
Reduk- —TKp,mWK - 25 - . 7 0 o s T _— "
fio L bis Ucc =5V; U}z =g\ T = 1:30;tp = 250#5. ﬁa = 40°C
fizient der 3 85 - 12 Diodenchips je Matrix eingeschaltet;
Gesamt- ]
verkost: 2.2.5. Einsatzklasse
leistung —25/85/+30/95//30012 TGL 43 007
Takt- f. MHz 1,25 25 2.2.6. Niedriger Luftdruck
frequenz bis 25kPa
g 2.3. ZuverlassigkeitskenngroBen

Betriebsausfallrate g, ¢ und Prifausfalirate Appgnach An-
gabe des Herstellers.
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3 ABNAMMEREGELN
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81 _{_ 831 B61 Q@1
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Bild 3 Prifiaufplan

Das Bauelemenl! gill als ausgefallen, wenn mehr als 2
nicht benachbarle bzw. 2 in einer Spalte oder Zeile be-
nachbarte Chips emner 5 x 7 Diodenmatrix die a- und k-
Werte nichi emnhalten
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4 PRUFUNGEN

41 Bregetestigheit
entan

42 Loteigenschaften
Baschieursgle Aterung. Methode 2

4.3 Lichtstarke und Lichtstarkeverhaitnis

e Prutung der Lichtstarke kann durch visuelle Funktions-
kontroflen mit normalsichigen oder entsprechend korri-
grerten Augen bel einem Betrachtungsabstand von 30cm
erselzt werden

Die Pritung des Lichtstarkeverhaltnisses innerhalb einer
5 x T Diodenmatrix und die Prifung des Verhaltnisses der
Lichtstarkemittelwerte von Bauelement zu Bauelement in-
narhalb einer Gruppe kann durch visuelle Kontrolle aul der
Basis von Vergleichsmustem erfolgen

4.4, Funktionskontrolle

Prutkategorie, A; B, Q

Beanspruchung

Ansteuerung der Bauelemente bei den Betriebsbedingun-
gen nach Tabelle 4 und Einstellwerten nach Tabelle 2 in
folgenden 3 Belnebsarten:

Agsteuerung der einzeinen Zeilen

Ansteuerung der einzelnen Spalten

Ansteverung der 140 Matrixpunkte zur Beurteilung des
Lichistarkeverhaltnisses

Beurteilung: a-Werte fur die Stromaufnahme lgc nach
Tabelle 2

4.5 FluBmittelbestandigkeit

Methode 1
Beurteilung aullere Beschalenheil, Kennzewchnung und
a-Werte der Hauptkenngrofien

4.6. Waschmittelbestiandigkeit

Methode 1
Beurteilung aubere Beschaffenheil, Kennzeichnung und
a-Werte der HauptkenngroBien

4.7. Klimatische Eigenschaften
4.7.1. Schneller Temperaturwechsel
Bomin = —=50°C

Oamas = 85°C

4.7.2. Feuchte Warme, konstante Bedingungen
Beanspruchungsdauer: 10 Tage

4.7.3. Niedriger Luftdruck
Beanspruchungsdauer: 24 h
Beanspruchungsart: Lagerungsprifung
4.7.4. Sand und Staub
Beanspruchungsdauer: 4 h

4.7.5. Korrosive Almospharen
Prutverfahren: nach TGL 9209/01, Verfahren 2051 2

4.8. Prifzuverlassigkeit
4.8.1. Belastungsschaltung und Einstellwerte zum Nach-
weis der Prifausfallrate und der Kurzzeitbelastung
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Bild 4 Belastungsschaltung

Es bedeuten:

S - glektronischer Schalter
IS1 ... 1S4 - integrierte Schaltkreise
cpl ... cp4 - Takteingange

D1 ... D5 - Dateneingange (Spalten)

Z1...Z7 - Zellenanschlisse
Uee — Betriebsspannung
M - Masse

- Elektrische Belastungsbedingungen:

Ansteuerung von 35 Diodenchips je Matrix im Zeitmulti-
plexbetrieb; : .
Um = 5V

‘{,3= 1:30,tp = 250us

Uz = 4,0V,Pun = 0,6W
Umgebungstemperatyr: (25 + 5)°C .
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4.8.2. Prifaustalirate
Beanspruchungsdauer; 2500h

4.8.3. Kurzzeitprifung

4.8.3.1. Lothestandigkeit

Beurteilung: Funktionskontrolle durch visuelle Kontrolle
mit normalsichtigen oder entsprechend korrigierten Augen
bei einem Betrachtungsabstand von 30cm.

4.8.3.2. schneller Temperaturwechsel

Anzahl| der Zyklen: 25

Beurteilung: Funktionskontrolle durch visuelle Kontrolle
mit normalsichtigen oder entsprechend korrigierten Augen
bei einem Betrachtungsabstand von 30cm.

4.8.3.3. Feuchte Warme, konstante Bedingungen
Verfahren: 2031.1-Ca

Beanspruchungsdauer: 10 Tage

Beurteilung: auBere Beschaffenheit, Kennzeichnung und
K-Werte der HauptkenngroBen

4.8.3.4. Kurzzeitbelastung

Beanspruchungsdauer: 240h

Zwischenmessung: nach 100h

Beurteilung: auBere Beschaffenhelt, Kennzeichnung und
K-Werte der HauptkenngréBen

5. TRANSPORT UND LAGERUNG
nach TGL 31 246

6. ANWENDUNGSHINWEISE
nach TGL 31 246

7. INFORMATIONSMATERIAL

Das Informationsblatt des Herstellers enthalt folgende Ab-
hangigkeiten:

Iz = f(Uyz)
Pml_::-.ln = ﬂ"j.ej
Iv = U
Hinweise

Im vorliegenden Standard ist auf folgende Standards Bezug ge
nommen: TGL 8209/01; TGL 16 031; TGL 25 01601 und 05
TGL 31 246



